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Ultra-small S-VSONA4T package +135°C

Toshiba stellt Fotorelais der nachsten Generation vor, die die
Herausforderungen in puncto Hitzeentwicklung und Platzbedarf in
modernen automatisierten Test- und Messanwendungen bewiltigen

Integrierte Eingangswiderstande und ein kompaktes Design schaffen Platz auf der
Leiterplatte und sorgen zugleich fiir einen zuverlassigen Betrieb bei 135 °C

Diisseldorf, Deutschland, 11. Marz 2026 - Toshiba Electronics Europe GmbH
(,Toshiba”) gibt die Einfihrung von vier neuen spannungsgesteuerten Fotorelais
bekannt: TLP3407SRB, TLP3412SRB, TLP3412SRHB und TLP3412SRLB. Diese Modelle
wurden speziell mit Blick auf die sich wandelnden Anforderungen von Design-
Ingenieuren konzipiert, die mit Prif- und Messgeraten der nachsten Generation arbeiten.
Die neuen Fotorelais sind fiir den Betrieb bei Temperaturen bis zu 135 °C ausgelegt und
in einem ultrakompakten S-VSON4T-Gehause mit den MaBen 1,45 x 2,0 mm (typisch)
untergebracht.

Da sich die Automobilindustrie zunehmend in Richtung Elektrifizierung und autonomes
Fahren bewegt, stehen Techniker und Ingenieure vor der Herausforderung, Schaltungen
zu entwickeln, die hohen Temperaturen standhalten und immer mehr Funktionen auf
immer kleinerem Raum unterbringen kénnen. Diese Anforderungen erfiillen die neuen
Fotorelais von Toshiba, da sie eine hohere maximale Betriebstemperatur als bisherige,
auf 125 °C ausgelegte Produkte bieten. Dadurch gewahrleisten die Fotorelais auch in
thermisch  anspruchsvollen ~ Umgebungen  wie  Halbleitertestern in  der
Automobilindustrie, Burn-in-Systemen und Prifkarten eine zuverlassige Leistung.

Die Integration eingebauter Eingangswiderstande ermdglicht Design-Ingenieuren,
Fotorelais direkt Uber die Spannung zu steuern, was externe Widerstande Uberflissig
macht und das Schaltungsdesign vereinfacht. Dadurch verringert sich nicht nur die
Anzahl der Bauteile, sondern es wird auch wertvoller Platz auf der Leiterplatte geschaffen
— was wiederum kompaktere und effizientere Layouts ermoglicht. Das S-VSON4T-
Gehduse unterstlitzt auBerdem eine hochdichte Montage, sodass Techniker und
Ingenieure mehrere Relais auf dem begrenzten Platz von Leiterplatten integrieren
kénnen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Zuverlassigkeit eingehen zu missen.
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Besonders das Modell TLP3407SRB bietet eine Nennstromstarke im eingeschalteten
Zustand von bis zu 1A, wohingegen die Modelle TLP3412SRB, TLP3412SRHB und
TLP3412SRLB durch solide Schaltfunktionen mit niedrigem Widerstand im EIN-Zustand
sowie durch schnelle Reaktionszeiten beeindrucken. Dank dieser Eigenschaften eignet
sich die neue Serie besonders gut flir Anwendungen, bei denen es auf schnelles und
zuverlassiges Schalten ankommt.

Mit der Einflhrung der neuen Fotorelais unterstlitzt Toshiba Design-Ingenieure auch
weiterhin dabei, die Herausforderungen der modernen Elektronikentwicklung zu
meistern. Toshiba bietet darliber hinaus Losungen an, die die Zuverlassigkeit erhéhen,
das Design vereinfachen und eine maximal effiziente Platzausnutzung auf Leiterplatten
ermdglichen.

Klicken Sie auf die folgenden Links, um mehr Gber die neuen Produkte zu erfahren:
TLP3407SRB

TLP3412SRB

TLP3412SRHB
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Uber Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine grof3e
Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlésungen fir Anwendungen in den Bereichen
Automotive, Industrie, loT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und
Haushaltsgerdte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete
Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und
anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). Dartiber hinaus bietet TEE auch SCiB™-Batteriezellen
und -Module mit Lithium-Titan-Oxid (LTO) fir Hochleistungsanwendungen.

TEE hat seinen Hauptsitz in Disseldorf, Deutschland, und verfiigt Gber Niederlassungen in Frankreich,
Italien, Spanien, Schweden und GroBbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen
anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter
www.toshiba.semicon-storage.com und www.scib.jp/en.
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